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Αθήνας, αριθμός πρωτοκόλλου Φ.8/2065 (9/11/10).  

XV. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Αγγλικά Άριστη γνώση – PhD, University of Surrey, UK. 

Γερμανικά Καλή γνώση – Zertifikat Deutsch, (ZD), Goethe Institut. 



Γαλλικά Γραφή – Ανάγνωση κειμένων. 

XVI. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ  

 Μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.  

 Μέλος του Institute of Physics (MInstP) από το 2001-2005. 

XVII. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ  

-Ευφυή υλικά 

-Διηλεκτρική φασματοσκοπία πολυμερών με προσμίξεις γραφενίου και νανοσωλήνων άνθρακα.  

-Κατασκευή ηλεκτρονικών διατάξεων τύπου μετάλλου-οξειδίου-ημιαγωγού με βάση το γερμάνιο 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επιταξίας με μοριακές δέσμες. 

-Δομικός χαρακτηρισμός με τις τεχνικές περίθλασης Ακτίνων-Χ (XRD, XRR) αλλά και 

ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διελεύσεως (TEM). 

-Ηλεκτρικός χαρακτηρισμός των παραπάνω ηλεκτρονικών διατάξεων και ειδικότερα, 

ηλεκτρικών μετρήσεων χωρητικότητας-τάσης και έντασης-τάσης σε θερμοκρασία δωματίου. 

Επίσης ηλεκτρικές μετρήσεις και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες μέχρι τους 80 Κ σε ειδική 

διάταξη (κρυοστάτης). 

-Θεωρητική επεξεργασία των παραπάνω πειραμάτων. Υπολογισμός της διηλεκτρικής σταθεράς 

του οξειδίου των ηλεκτρονικών διατάξεων MOS.  

-Ποιοτική ανάλυση των επιφανειών των διηλεκτρικών με χρήση της τεχνικής φασματοσκοπίας 

ηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS) και της φασματοσκοπίας ηλεκτρονίων υπεριώδους (XPS). 

XVIII. ΑΛΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ  

 Ανάπτυξη Sb πάνω σε (vicinal) Si(001) υμένια, στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας για το 

πτυχίο Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών που εκπονήθηκε στο Πολυτεχνείο του 

Βερολίνου της Γερμανίας (Technische Universitaet Berlin (TUB)). Οι τεχνικές μέθοδοι που 

εφαρμόστηκαν είναι οι εξής: Φασματοσκοπία Ανακλαστικής Ανισοτροπίας (Reflectance 

Anisotropy Spectroscopy (RAS)), Διάθλαση ηλεκτρονίων χαμηλής ενέργειας (Low Energy 

Electron Diffraction (LEED) και φασματοσκοπία Raman (Raman Spectroscopy) (1999-2000), 

υπό την επίβλεψη των καθηγητών W. Richter, J. Power και Ε. Παλούρας. 

 Συμμετοχή σε πειράματα ακτίνων-Χ απορρόφησης οπτο-ηλεκτρονικών υλικών στο διεθνές 

εργαστήριο BESSY II (Sycrontron Radiation facility) του Βερολίνου Γερμανίας (1999), υπό την 

επίβλεψη της καθηγήτριας Ε. Παλούρας. 


